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Characteristics Kennwerte
Max. rectified current without cooling fin Ta = 50°C R-load Irav 1.8A 1Y)
Dauergrenzstrom ohne Kiihlblech C-load Irav 1.5A1%)
Max. rectified current with cooling fin 300 cm? Ta = 50°C R-load Irav 25A
Dauergrenzstrom mit Kiihlblech 300 cm? C-load Irav 23A
Leakage current — Sperrstrom T; = 25°C Vr = Vrrm Ir <5pA
Thermal resistance junction to ambient air Rina < 40 K/W
Warmewiderstand Sperrschicht — umgebende Luft
Type Max. admissible load capacitor Min. required protective resistor
Typ Max. zuldssiger Ladekondensator Min. erforderl. Schutzwiderstand
C. [WF] R.[Q]
B40C2300-1500A/B 3100 1.6
B80C2300-1500A/B 1500 3.2
B125C2300-1500A/B 1000 5.0
B250C2300-1500A/B 400 12.0
B380C2300-1500A/B 300 16.0
B500C2300-1500A/B 250 20.0
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Rated forward current versus ambient temperature Forward characteristics (typical values)
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp. Durchlasskennlinien (typische Werte)
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1 Valid, if leads are kept to ambient temperature Tx = 50°C at a distance of 5 mm from case
Giiltig, wenn die Anschlussdrahte in 5 mm vom Gehause auf Umgebungstemperatur Ta = 50°C gehalten werden
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